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Mikroelektronik Dresden

® Schaltkreis enthéalt 4 voneinander unabhdngige
NAND-Gatter mit je 2 Eingédingen

@ Jeder Eingang zeigt Schmitt-Trigger-Verhalten
® CMOS-Technologie

AnschluBbelegung und Schaltzeichen

AnschluBbelegung — Ansicht von oben
Markierung kennzeichnet Seite
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Glohfinses: 14poliges Dil-Plastgehduse
Bauform: 21.2.1.2.14 nach TGL 26713

Masse: ca. 1,0 g
Typstandard: TGL 38692
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Technische Daten

Grenzwerte

1 ®

(alle Spannungen sind auf Uss bezogen)

KenngréBe

Betriebsspannung
Eingangsspannung
Ausgangsspannung
Eingangsstrom

je Eingang
Verlustleistung
Verlustleistung

je Ausgang
Lagertemperatur

Betriebsbedingungen

KenngréBe

Betriebsspannung
H-Eingangsspannung

L-Eingangsspannung
Umgebungstemperatur

Behandlungshinweise

Die MOS-Behandlungsvorschriften des Herstellers sind ein-
zuhalten. Logische Eingangssignale diirffen nicht angelegt
werden wenn die Betriebsspannung abgeschaltet ist. Alle
unbenutzten Eingdnge miissen entweder mit Upp oder Uss

verbunden sein.

Applikation

® Einsatz als NAND mit Schmitt

Oszillatoren

® Schwellwertschalter

Symbo|r Wert Einheit
Upp -05...18 \'
U o5, Ubptos v
Uo
Il 10 mA
Pv 300 mW
Pvo 100 mW
Jg - 55...125 °C
Symbol Bedingungen N Wer;
Wiss P 3...15 V
Uin UDD' = 5V ') .53 V
Upp = 10V ...10,3V
UDD': 15V *) 15.3V
UiL -03...% V
/N - 25...70 °C

-Trigger-Eingéngen

) Kleinstwert Uig und GroBt-

wert UiL ergeben sich aus
positiver und negativer
Trigger-Schwellspannung
Uip und Uin.
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Statische Kennwerte
KenngroBe Symbol Einstellwerte Wert
Ui Uor Uorr 9. Upp min max
v M M €O W
Ruhestrom $o0 5 25 5 1.0 uA
70 30,0 uA
10 25 10 2,0 uA
70 60,0 uA
15 25 15 4,0 uA
70 120,0 uA
Positive Trigger- ]
schwellspannung Urp 5 2,2 36V
10 4,6 71V
15 6,8 108V
5 2,6 40V ?
10 5,6 8,2V?
15 6,3 127V %
Negative Trigger-
schwellspannung Uin 5 0,9 28V
10 2,5 52V 7"
15 4,0 7.4V ")
5 1,4 32V?
10 3.4 6,6V?
15 4,8 9,6V?
Hysteresespannung Un 5 0,3 1.6V
10 12 34V
15 1.6 50V
L-Ausgangsstrom lo 5 04 25 5 0,51 mA
70 0,42 mA
10 0,5 25 10 1.3 mA
70 1,10 mA
15 1.5 25 15 3,4 mA
70 2,8 mA
H-Ausgangsstrom lou 5 46 25 5 0,51 mA
70 0,42 mA
5 25 25 5 1,60 mA
70 1,3 mA
10 95 25 10 1.3 mA
70 1,1 mA
15 135 25 15 3,4 mA
70 2,8 mA
L-Ausgangsspannung UoL 5 5 0,05V
10 10 0,05V
15 . 15 0,05V
H-Ausgangsspannung Uon 5 5 4,95 \
10 10 9,95 Vv
15 . 15 14,95 \
Eingangsreststrom Ikl 25 0,1 1A
70 1,0 uA
Eingangskapazitdt Cr 7,5 pF
Dynamische Kennwerte
KenngréBe Symbol Einstellwerte Max.-Wert
Ui Ci. da Upo .
V) (pF) (°Q) v)
Laufzeit
H/L: L/H tp 5 50 25 5 600 ns
10 10 300 ns
15 15 240 ns
Anstiegs- und
Ausfallzelt : huy 5 5 200 ns.
10 10 100 ns
15 15 80 ns
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Eingangssignal liegt an
jeweils einem Eingdang der
Gatter. Unbenutzter Ein-
gang an Upb.

Eingangsignal liegt an
beiden Eingéngen eines
Gatters. Unbenutzte Ein-
gdnge der anderen Gatter
an Upp.



Ubertragungsfunktion
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U 4093 D: 137 87 47 009 409302

Die vorliegenden Datenblatter dienen

ausschlieBlich der Information!

Es konnen daraus keine Liefermog-

lichkeiten -oder Produktionsverbind-

lichkeiten abgeleitet werden.
nderungen im Sinne des techni-

schen Fortschritts sind vorbehalten.
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